
 

 

日本表面真空学会次世代真空エレクトロニクス技術部会 第 1 回定例研究会 

 

1. 日時： ２０２４年１１月２６日（火） １３：３０—１６：００ 

 

2. 場所： 会場と Web のハイブリッド形式 

(ア) 会場：機会振興会館 B3-2 会議室 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 TEL：03-3434-8216～7 

http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html 

(イ) Web： Zoom による Web 開催。ご関係者の皆様には，後日，電子メールにて事前

登録の招待状をお送りします。必ず事前登録を行ってください。事前登録をすれば，

研究会に接続できるアドレスが送られます。 

 

3. プログラム 

研究会 （１３：３０－１６：００） テーマは「グラフェン平面電子源の最新動向」 

13:30—13:40  開会の挨拶       部会長 後藤 康仁 （京都大学） 

13:40—14:00 「IVNC2024 会議報告」 

  川本 絵理奈 (日立製作所) 

14:00—14:20 休憩 

14:20—15:05 「原子層物質を用いた低真空・低電圧で動作可能な単色電子ビーム平面

型電子源」                        村上 勝久 (産業技術総合研究所) 

15:05—15:50 「GIS 構造電子源における電子透過のシミュレーション」 

若家 冨士男 (大阪大学) 

15:50—16:00 閉会の挨拶               部会長 後藤 康仁 （京都大学） 

 


